
Electrónica Básica, 2º GITT

Tema 4. Amplificadores Monoetapa

Definiciones
Amplificador EC
Amplificador CC
Amplificador BC
Comparativa
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T4-Amplificadores Monoetapa Electrónica Básica, 2º GITT

Definiciones
i1

u1

Rs

Ri
us

i2

u2

Ro

RL
uth

DUT

Resistencia de Entrada: Ri =
[
u1(t)

i1(t)

]
DUT

Resistencia de Salida: Ro =
[
u2(t)

i2(t)

]
DUT,us(t)=0

Ganancia de Intensidad: Ai =
[
i2(t)

i1(t)

]
RL=0

Ganancia de Tensión: Av =
[
u2(t)

us(t)

]
RL=∞
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T4-Amplificadores Monoetapa Electrónica Básica, 2º GITT

EC: Emisor Común

i1
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u2g m
u π

rorπ

uπ

B C

E

us

Rs

RL

Ri = rπ
Ro = ro
Ai = hfe

Av =
hfero
Rs+rπ
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T4-Amplificadores Monoetapa Electrónica Básica, 2º GITT

EC+RE: Emisor Común con RE

i1

u1

Rs

us

i2

u2 RL
RE

i1

u1

i2

u2

g m
u π

rorπ

uπ

B C

E

us

Rs

RL

RE

RC

Ri � rπ + hfeRe

Ro � ro + hfero
Re

Re+Rs+rπ

Ai � hfe

Av � hfeRc
Rs+rπ+h

fe
Re

� Rc
Re
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T4-Amplificadores Monoetapa Electrónica Básica, 2º GITT

CC: Colector Común

i1

u1

Rs

us

i2

u2 RL

i1

u1

i2

u2g m
u π

ro

rπ

uπB

C

E

us

Rs

RL

Ri � rπ + hfeRL

Ro � Rs+rπ
h
fe

Ai � hfe

Av � 1
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T4-Amplificadores Monoetapa Electrónica Básica, 2º GITT

BC: Base Común

i1

u1

Rs

us

i2

u2 RL

i1

u1

i2

u2

ro

rπ
uπ

B

CE

us

Rs

RL

gmuπ

Ri � 1
gm

Ro � gm ro (Rs||rπ)
Ai � 1

Av � RL
Rs
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T4-Amplificadores Monoetapa Electrónica Básica, 2º GITT

Comparativa

EC EC+RE CC BC

Ri rπ rπ + hfeRe rπ + hfeRL
1
gm

Ro ro ro+hfero
Re

Re+Rs+rπ

Rs+rπ
h
fe

gm ro (Rs||rπ)

Ai hfe hfe hfe 1

Av

hfeRL
Rs+rπ

hfeRc
Rs+rπ+h

fe
Re

� RC
R
E

1
RL
R
S
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T4-Amplificadores Monoetapa Electrónica Básica, 2º GITT

Acoplamiento Impedancias (Impedance Matching)

Acop. Tensiones Entrada

i1

u1

Rs

Ri
us

DUT

Rs � Ri: u1(t) � us(t) :-(

Rs � Ri: u1(t) � us(t) :D

Acop. Corrientes Entrada

i1

u1 Ri
is

DUT
Rs

Rs � Ri: i1(t) � is(t) :D
Rs � Ri: i1(t) � is(t) :-(

Ri(  )Ω

u /u 1 s 1 si /i

1 si /i

u /u 1 s

10k

1k

50

10

9.524

0.500

0.166

0.047

0.500

0.833

0.0050.995

0.952

5

1.666

1
1

0.5

ΩRi(  )

9.950

u (mV )

s ppu =10mV  ; Rs=50 Ω

pp
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Electrónica Básica, 2º GITT

Acop. Tensiones Salida

i2

u2

Ro

RL

DUT

uth

Ro � RL: u2(t) � uth(t) :-(
Ro � RL: u2(t) � uth(t) :D

Acop. Corrientes Salida

i2

u2 RL

DUT

iN Ro

Ro � RL: i2(t) � iN(t) :D

Ro � RL: i2(t) � iN(t) :-(
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